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V. Відомості про дисертацію
Мова дисертації:
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Тема дисертації:
1. Розмірні ефекти при плавленні-кристалізації в одно- і двошарових плівкових системах

2. Size effects while melting-crystallization in mono- and double-layer film systems

Реферат:
1. Об'єкт дослідження:конденсовані плівки чистих металів (Sn, Bi) та двошарові плівкові системи (Sn-Bi,Ge-
Au) з масовими товщинами 1-60 нм на аморфних вуглецевих підкладках. Мета: встановлення фізичних
закономірностей утворення рідкої фази в бінарних шаруватих плівкових системах евтектичного типу Ge-Au
та закономірностей зміни морфологічної структури конденсованих плівок чистих металів (Sn, Bi) і бінарних
шаруватих плівкових систем (Sn-Bi, Ge-Au) унаслідок плавлення-кристалізації. Результати, новизна: Вперше
виявлена критична товщина контактного плавлення в бінарних шаруватих плівкових системах евтектичного
типу, тобто товщина плівки одного з компонентів, що перебуває в контакті з товстою плівкою другого
компонента, нижче за яку формування рідкої фази не відбувається. Вперше експериментально визначена
розмірна залежність температури плавлення евтектики Ge-Au та побудована діаграма, яка описує утворення,
температурну та розмірну стійкість рідкої фази в плівкових системах Ge-Au евтектичного складу. Одержано
залежності морфологічних характеристик (коефіцієнта заповнення підкладки, розподіла острівців за
розмірами, кількості острівців на одиницю поверхні) плівкових систем, сформованих шляхом плавлення на



аморфних вуглецевих підкладках вакуумних конденсатів Sn, Bi та Sn-Bi евтектичного складу, від їхньої
масової товщини.

2. Object of research: condensed films of pure metals (Sn, Bi) and binary layered film systems (Sn-Bi, Ge-Au) with
mass thickness 1-60 nm on amorphous carbon substrates. Aim: determination of physical laws of liquid phase
formation in Ge-Au eutectic binary layered film systems and morphological structure changes of condensed films
of pure metals (Sn, Bi) and binary layered film systems (Sn-Bi, Ge-Au) during their melting and crystallization.
Results, novelty: For the first time the critical thickness of contact melting in eutectic binary layered film systems
(i.e. the thickness of the first component film which is in contact with the thick film of the second component
below which the formation of liquid phase does not take place) is revealed. For the first time the size dependence
of the melting temperature of Ge-Au eutectic is experimentally determined and the diagram describing formation,
temperature and dimensional stability of the liquid phase in the eutectic composition film system Ge-Au is built.
The data on the relation between the mass thickness and the morphological characteristics (substrate cover, the
size distribution of islands, number of islands per unit surface) of film systems formed by melting of Sn, Bi and Sn-
Bi of eutectic composition vacuum condensates on amorphous carbon substrates are got.
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